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单位名称
	材料科学姑苏实验室

	单位性质（党政机关/事业单位/社会组织）
	事业单位

	专业技术人员或

管理专家(人)
	345
	其中
	博士
	123
	硕士
	171

	
	
	
	高级职称
	98
	中级职称
	165

	科学研究平台情况

	平台名称
	平台类别、级别
	批准单位
	获批时间

	先进微纳材料与工艺研发平台
	实验室
	材料科学姑苏实验室
	2021.06.30

	电子信息重大仪器与装备开发平台
	实验室
	材料科学姑苏实验室
	2021.12.30

	材料大数据与人工智能开发平台
	实验室
	材料科学姑苏实验室
	2021.12.30

	设站单位与高校已有的合作基础（分条目列出，限1000字以内。其中，联合承担的纵向和横向项目或合作成果限填近三年具有代表性的3项，需填写项目名称、批准单位、获批时间、项目内容、取得的成果等内容，并提供证明材料）

	1、 集成电路先进制程工技术联合实验室
与南京大学联合申报集成电路先进制程工技术联合实验室，南京大学和材料科学姑苏实验室将合作共建江苏省集成电路先进制程工程技术联合实验室，该实验室将建设在姑苏实验室内，支持姑苏实验室建设国家实验室。姑苏实验室围绕电子信息材料、微结构、器件开展原材料、原理、工艺、装备、先进应用方面的跨领域、多学科与学科交叉的应用基础研究和重大核心技术攻关，解决定向基础科学问题。而集成电路先进制程是姑苏实验室电子信息材料研究的重要出口。集成电路先进制程中将会涉及到种类繁多的电子信息材料，因此本工程技术联合实验室的建设将为姑苏实验室的基础研究找到更明确的应用定位，奠定坚实的工程化基础，拓展更广大的应用空间。
2、 国家能源研发创新平台联合申报
与南京大学签署国家能源研发创新平台联合申报协议，依据《国家能源研发创新管理办法》、《国家能源局关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定申报工作的通知》等文件精神，联合进行国家能源研发创新平台的申报认定工作。国家能源研发创新平台聚焦能源安全、“碳达峰、碳中和”目标等重大需求，围绕以新能源为主的新型电力系统、新型储能、氢能与燃料电池、碳捕集利用与封存（CCUS）、能源系统数字化智能化、能源系统安全等重点领域开展研发工作。


	工作站条件保障情况

	1.人员保障条件（包括能指导研究生科研创新实践的专业技术或管理专家等情况）

姑苏实验室围绕电子信息材料、微结构、器件开展原材料、原理、工艺、装备、先进应用方面的跨领域、多学科与学科交叉的应用基础研究和重大核心技术攻关，解决定向基础科学问题。截止目前，实验室在化合物与第三代半导体、半导体关键原材料与关键装备、量子计算基础材料和器件、人工智能与材料大数据的应用、MEMS与传感器等七大领域布局了28个研究项目。其中在半导体材料和制造工艺辅材领域，布局了集成电路用22nm光刻胶开发、面向7nm以下先进刻蚀工艺的SiC电极与辅材、氮化镓红光外延材料、AlGaN基大功率高效深紫外LED、量子级联激光器等“卡脖子”问题和国内空白技术。通过项目攻关，解决产业关键问题。以项目带能力，最终完成电子信息材料领域的系统布局，支撑产业高质量发展。实验室汇聚了一批相关领域的专家学者，设有陈良惠院士工作室及唐叔贤院士工作室。实验室专家学者众多。主要人员简介如下：
陈良惠：陈良惠院士在国内率先实现量子阱激光器的突破，并开拓不同波长、不同功率、不同应用目标的量子阱激光器和其他光电子器件的研制、开发与工程化，在980nm应变量子阱大功率激光器，高亮度AlGaInP LED、高功率量子线激光器、垂直腔面发射激光器和GaN基蓝光激光器等项目都取得出色成果。
唐叔贤：唐叔贤院士在先进材料生长上开展了氮化镓在碳化硅衬底上的生长研究，并探讨了氮化镓的异质生长机制。
杨辉：杨辉研究员于1992年在国内首次用MOCVD技术生长出高质量GaAs/AlGaAs量子阱材料及低域值激光器，带领科研人员开展氮化镓基激光器、氮化镓基紫外探测器、硅衬底上氮化镓基发光器件及其集成技术等国际上氮化镓基半导体材料与器件以及开发领域的前沿课题的研究。
申德振：申德振研究员一直从事宽禁带半导体氧化物半导体的光电子材料、物性、器件研究。他提出的双受主复合掺杂的思想、利用界面局域电势场调控载流子分离和输运行为的思想、利用无序工程概念实现宽带氧化物半导体载流子分离，以及针对半导体体内单体点缺陷表征技术缺乏的前沿技术难题，提出近表面点缺陷实现体相点缺陷的创新思想等思想解决了该领域的系列科技难题。
王庶民：王庶民教授长期从事III-V族半导体异质结和纳米结构材料外延生长、微电子和光电子器件以及硅基异质集成的研究，主持或参与了十多个瑞典国内研究项目和多个北欧区域、欧盟第七框架和中瑞国际合作项目。
王俊：王俊教授带领团队开展高功率半导体激光器研发及产业化工作，突破核心半导体泵浦源阵列激光器外延生长、腔面处理等关键技术，提高半导体巴条激光器泵浦源的功率密度、电光转换效率、光谱特性、偏振指标的技术指标。
孙钱：孙钱研究员长期致力于硅基III族氮化镓半导体材料生长与光电子及功率电子器件制备研究。
李顺峰：李顺峰博士研究方向是氮化镓和砷化镓材料与器件。2012-2016，担任北京大学东莞光电研究院副院长，负责科研工作，从事氮化镓纳米材料研究。2016-2019，任江苏华功半导体有限公司副总裁，负责市场和部分技术研发工作。2019-2020，任职华润微电子宽禁带半导体材料首席专家，建立了华润微电子宽禁带材料开发线。
周大勇：周大勇博士从事半导体激光器与太阳能电池研究工作，2012年加入上海航天，负责MOCVD外延平台与新型太阳电池研发。长期从事低维半导体材料与器件的MBE和MOCVD外延生长，熟悉半导体微纳加工及表征测试，主要研究III-V族化合物半导体低维光电器件。
董建荣：董建荣博士长期从事III-V族可见光化合物半导体材料生长及表征，研究工作包括MOCVD生长III-V族化合物半导体材料，材料表征及相关器件。
蔡刚：毕业于中国科学院研究生院，微电子学与固体电子学专业，博士学位，正高级工程师。历任中国科学院电子学研究所可编程芯片与系统研究室IP及抗辐照加固专业组组长、空间可靠性保障主管设计师、基于某工艺百万门级FPGA芯片研制的主管设计师、研究生导师，负责材料科学姑苏实验室的项目争取、芯片设计、系统研制以及科研管理工作。
罗刚：06年北京大学化学博士学位，09年瑞典隆德大学物理博士学位。国内最早从事纳米压印技术研究的科研工作者之一，01年在北大研究生期间即开始了对该技术的科学研究，其后留学瑞典进一步深造纳米压印技术，并开始参与工业化项目的研发。毕业后以纳米压印专家的身份加盟Obducat公司，先后担任SMASH、ANIP等欧盟项目的技术负责人，以及LED衬底PSS（蓝宝石图案化衬底）、面板级铝线栅WGP、AR/VR光学元器件等多个产业化项目的技术负责人。2021年7月5日加入材料科学姑苏实验室，任G2123项目组项目负责人，固体物理方向，包括纳米印压、AR/VR光学元器件的工业化生产设计等。
王旭光：博士毕业于美国德州大学奥斯丁分校电子工程系，硕士毕业于美国Rice大学电子工程系，本科毕业于北京清华大学材料系。中国科学院苏州纳米所研究员，启迪人工智能系统与芯片技术实验室主任，中国科学技术大学博士生导师。具有超过20年的集成电路芯片工艺、设计和系统产品开发经验，担任美国Seagate公司资深技术主管，美国AMD公司技术主管。拥有超过20项美国专利，和10余项中国专利。江苏省双创创新人才，苏州工业园区创业领军人才，金鸡湖科教领军人才。目前担任中科融合感知智能研究院有限公司总经理，主要从事人工智能与MEMS微纳光学器件相结合的三维视觉芯片开发与产业化。2020年12月18日加入材料科学姑苏实验室，任G203项目组项目负责人，人工智能与MEMS微纳光学器件相结合的三维视觉芯片开发与产业化。
孙旭辉：清华大学学士、硕士，香港城市大学材料学博士学位。一直致力于纳米半导体材料和纳米功能器件及其在电子信息、光电、传感器芯片及新能源方面的应用研究。现已在SCI收录国际期刊上发表论文200余篇，H-index 50，撰写英文书（章节）5章，获得美国专利3项，PCT专利2项，申请中国专利80余项，已授权40余项。担任国际杂志IEEE Transaction on Nanotechnology副主编，Frontiers in Materials编委会委员，是国际电子电工学会高级会员、国际材料学会、国际X射线吸收谱学会会员。“十四五”国家重点研发计划智能传感器专项实施方案编制及评审专家、国家同步辐射实验室用户委员会副主任、江苏省纳米技术标准化技术委员会副主任委员、国家纳米标准委员会苏州工业组副组长。承担了国家重点研究计划课题负责人2项，国家基金委联合基金重点项目、重大研究计划培育项目、面上项目负责人等多项，还参与了国家863重大项目、国家02专项等。于2014年创立苏州慧闻纳米科技有限公司，公司专注于先进智能传感器芯片的研发生产，并已建成年产1000万颗传感芯片的生产线。2020年4月1日加入材料科学姑苏实验室，任G2119项目组项目负责人，材料学方向，致力于纳米半导体材料和纳米功能器件及其在电子信息，光电、传感器芯片及新能源方面的研究。
崔铮：1988年博士毕业于东南大学，曾在英国剑桥大学微电子中心与英国卢瑟福国家实验室微结构中心工作20年，主要从事集成电路芯片与MEMS微纳米加工技术研究。2009年入选第二批国家特聘专家，全职回国加入中科院苏州纳米所，创建了国内首个印刷电子研究中心，主要从事增材电子制造技术研究。已发表论文280余篇，出版微纳米加工技术中英文专著7部，出版印刷电子技术中英文专著4部，申请并已获授权专利70余件。主导研发的混合印刷金属网栅柔性透明导电膜技术已实现大规模产业化并成功应用于触摸屏产品，该项技术的核心专利获2014年中国专利金奖。2021年4月1日加入材料科学姑苏实验室，任G2120项目组资深专家，增材电子制造技术研究。
谢永林：波士顿大学物理学博士，曾任美国施乐公司首席科学家、美国TRIDENT-ITW公司新技术开发部经理、美国柯达公司高级首席科学家，现任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员、上海锐尔发数码科技有限公司董事长、总经理。主要研究领域包括:多种喷墨技术和器件、数码打印系统、MEMS器件设计、MEMS加工工艺、微流器件设计、MEMS和微流器件封装、微流光学探测系统、MEMS和微流计算机模拟等，在相关领域申请了155项美国及其他国际专利。曾获美国柯达公司杰出发明家奖、海外高层次领军人才、姑苏创新创业领军人才等荣誉。2020年4月19日加入材料科学姑苏实验室，任G2120项目组项目负责人，物理方向，包括喷墨打印、工业喷墨打印、和商业喷墨打印技术研究和产品开发。
童祎：2014年获得新加坡国立大学博士学位，后加盟新加坡与美国麻省理工合办的新加坡科技大学和美国加州大学圣巴巴拉分校从事博士后研究，师从忆阻器工业界第一实现人Dmitri Strukov教授，进行忆阻器人脑神经元的模拟研究。海外连续十五年先进微电子材料器件研发经验，积累了世界领先工业级芯片先进工艺技术的研发经验，将其应用到交叉学科中进行国际前沿的超越摩尔定律的3至100纳米新型器件的研发工作，包括多种MOSFET、FinFET、Memory和忆阻器。曾获“国际最佳青年学者奖”（日本国际固态器件和材料大会）、国家外专局特聘外籍微电子专家、江苏特聘教授。2020年11月4日加入材料科学姑苏实验室，任项目总监，研究微电子方向，包括模仿生物神经功能器件和芯片的研发。
2.工作保障条件（如科研设施、实践场地等情况）

材料科学姑苏实验室是瞄准国家实验室建设标准和国际一流水平，服务国家重大工程战略需求，立足苏州现有科研基础与发展要求，集聚国内外创新资源，与科研院所、高等院校、龙头企业协同建设的新型的研发机构。目前注册为苏州市事业法人，已获批准为首批“江苏省实验室”。实验室坐落在苏州工业园区，总部规划用地不少于500亩，10年建设资金总额200亿元。
姑苏实验室在集成电路先进制程方向建设了微纳加工平台。微纳加工平台技术能力建设目标为关键技术布局完整，技术节点覆盖全面。微纳加工平台将围绕光刻技术节点布局平台能力建设。平台围绕三方面的能力进行建设。一是平台技术能力，要实现关键技术布局完整，技术节点覆盖全面。光刻工艺是整个微加工技术的核心环节，本平台将围绕光刻技术节点布局技术能力建设。平台将配备ArF干式光刻机、激光直写曝光系统和电子束直写曝光系统，覆盖500-28 nm线宽、4-12吋晶圆加工能力。大于0.13/0.11 um的器件工艺采用Stepper和Scanner制作；130-65 nm的器件工艺采用ArF干刻和电子束直写曝光；65 nm以下的工艺采用电子束直写曝光。在掩模制作、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、抛光、检测、先进封装等环节，本平台也将配套与光刻工艺相对应的技术能力。二是项目支撑能力，要充分满足项目需求，提供全面技术验证。目前实验室在量子计算、新型显示、ArF光刻胶、纳米压印、大功率深紫外LED等方向已有项目布局，这些项目对于光刻、刻蚀、薄膜沉积、封装等微加工工艺都有强烈需求。未来实验室还将在更广泛的电子信息材料领域开展产学研合作，预期对于微加工工艺的需求将越来越迫切。因此，平台的建设要具备充分的项目支撑能力，满足此类项目的微加工需求。另外，对于装备研发类项目，本平台将能够为其提供技术验证机会。三是客户服务能力，要实现平台装备功能互补，服务新兴行业领域。除了合作项目之外，也服务于地区周边产业。
3.生活保障条件（包括为进站研究生提供生活、交通、通讯等补助及食宿条件等情况）

材料科学姑苏实验室地处风景秀丽、环境优美的苏州工业园区，江苏省委省政府和苏州市委市政府倾力打造的重大科技创新平台，成立之初获批“省属科研事业单位”和首批“江苏省实验室”，建设资金总额200亿元（10年建设期），土地规划500亩。为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国研究生教育工作会议精神，深入落实国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》和江苏省政府办公厅《关于深化产教融合的实施意见》，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，推动研究生培养模式改革，提高研究生培养质量，根据《江苏省研究生工作站管理办法》(苏教研〔2019〕3号)文件精神，加强和规范我校研究生工作站管理。在政策允许的范围内，为进站的研究生提供一定数额的交通和通讯补助。
4.研究生进站培养计划和方案（限800字以内）

研究生工作站是由姑苏实验室与南京大学联合申请设立、共同建设，高校选派教师和研究生进驻，合作开展人才培养、科技创新、社会服务和文化传承创新的平台。研究生工作站由拟设站单位和相应研究生培养院系联合培育、双方应具有开展产学研合作的良好基础，并明确一名牵头合作导师。进站研究生在设站单位工作时间原则上不少于6个月，工作站应为进站研究生建立在站档案，对研究生开展中期和出站考核，考核结果记入其在站档案。对考核不合格的研究生，工作站有权中止其在站工作，并停发其生活补贴。工作站应对进站研究生做好实验和劳动安全教育，为进站研究生购买必要的人身意外伤害保险。进站研究生必须遵守进站单位的各项规章制度，积极参加企业组织的有关活动，定期向校内导师汇报。如工作需要，应与企业或单位签订保密协议，严格保守科研机密和企业或单位商业秘密。研究生在站期间帮助单位解决实际难题并取得相关专利技术或参加合作项目获得国家、省、市级奖项，可记入学业档案。研究生在站期间参加有关政府科技计划项目的研发，按规定享受研发成果有关权益，享有获得有关荣誉称号和奖励的评选权利。
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